
АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

Микросхемы предназначены для применения 
в системах передачи данных, обработки речи 
и в качестве устройств ввода/вывода общего 
назначения.

Ближайшие зарубежные аналоги: AD73311, AD73322, 
UDA1345TS, TLC320ASIC19.

Технология изготовления – 180 нм.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ 
АУДИО И РЕЧЕВЫХ КОДЕКОВ 

5417МК015, 5417МК025, 
5417МК035, 5417МК045

(СЕРИЯ)



644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

      Тел. (3812) 51-49-00

            e-mail: info@oniip.ru, web: www.oniip.ru

5417МК015 - одноканальный 16 разрядный аудио кодек
Состав микросхемы:

• 16-разрядный АЦП с повышенной частотой дискретизации.
• 16-разрядный ЦАП с повышенной частотой дискретизации.
• Источник опорного напряжения (ИОН).
• Блок цифровой обработки сигнала (блок ЦОС).
• Блок удержания схемы в сбросе по питанию.
• Блок формирования тактовых сигналов.
• Блок последовательного интерфейса (S-port).
• Интерфейс управления.
• Аттенюатор с программируемым коэффициентом ослабления.

Технические характеристики:
• Количество каналов АЦП/ЦАП: 1/1.
• Разрядность АЦП/ЦАП: 16/16.
• Напряжение питания: 3,0÷3,6 В.
• Частота дискретизации: 8÷128 кГц.
• Отношение сигнал/шум АЦП/ЦАП: 80/80.
• Аттенюатор выходного сигнала: 78 дБ. 
• Ток потребления: 70 мА.
• Рабочая температура: минус 60 ÷ 125 0С.
• Встроенные функции ЦОС.

5417МК025 - двухканальный 16 разрядный аудио кодек
Состав микросхемы:

• Два 16-разрядных АЦП.
• Два 16-разрядных ЦАП.
• Источник опорного напряжения (ИОН).
• Блок цифровой обработки сигнала (блок ЦОС).
• Блок удержания схемы в сбросе по питанию.
• Блок формирования тактовых сигналов.
• Блок последовательного интерфейса (S-port).
• Интерфейс управления.
• Два аттенюатора с программируемым коэффициентом ослабления.

Технические характеристики:
• Количество каналов АЦП/ЦАП: 2/2.
• Разрядность АЦП/ЦАП: 16/16.
• Напряжение питания: 3,0÷3,6 В.
• Частота дискретизации: 8÷128 кГц.
• Отношение сигнал/шум АЦП/ЦАП: 80дБ/80дБ.
• Аттенюатор выходного сигнала: 78 дБ. 
• Ток потребления: 47 мА.
• Рабочая температура: минус 60 ÷ 125 0С.
• Встроенные функции ЦОС.

5417МК035 - одноканальный 16 разрядный аудио кодек 
с микрофонным усилителем и выходным драйвером
Состав микросхемы:

• 16-разрядный АЦП с повышенной частотой дискретизации.
• 16-разрядный ЦАП с повышенной частотой дискретизации.
• Источник опорного напряжения (ИОН).
• Блок цифровой обработки сигнала (блок ЦОС).
• Блок удержания схемы в сбросе по питанию.
• Блок формирования тактовых сигналов.
• Блок последовательного интерфейса (S-port).

• Интерфейс управления.
• Аттенюатор с программируемым коэффициентом ослабления.
• Микрофонный усилитель с программируемым коэффи-

циентом усиления.
• Выходной драйвер с программируемым коэффициентом усиления.

Технические характеристики:
• Количество каналов АЦП/ЦАП: 1/1.
• Разрядность АЦП/ЦАП: 16/16.
• Напряжение питания: 3,0÷3,6 В.
• Частота дискретизации: 8÷128 кГц.
• Отношение сигнал/шум АЦП/ЦАП: 80дБ/80дБ.
• Аттенюатор выходного сигнала: 78 дБ. 
• Ток потребления: 47 мА.
• Рабочая температура: минус 60 ÷ 125 0С.
• Наличие микрофонного усилителя.
• Выходной драйвер для нагрузки: 63 Ом.
• Встроенные функции ЦОС.

5417МК045 - двухканальный 16 разрядный аудио кодек 
с микрофонным усилителем и выходным драйвером

Состав микросхемы:
• Два 16-разрядных АЦП.
• Два 16-разрядных ЦАП.
• Источник опорного напряжения (ИОН).
• Блок цифровой обработки сигнала (блок ЦОС).
• Блок удержания схемы в сбросе по питанию.
• Блок формирования тактовых сигналов.
• Блок последовательного интерфейса (S-port).
• Интерфейс управления.
• Два аттенюатора с программируемым коэффициентом ослабления.
• Два микрофонных усилителя с программируемым коэф-

фициентом усиления.
• Два выходных драйвера с программируемым коэффи-

циентом усиления.

Технические характеристики:
• Количество каналов АЦП/ЦАП: 1/1;
• Разрядность АЦП/ЦАП: 16/16;
• Напряжение питания: 3,0÷3,6 В.
• Частота дискретизации: 8÷128 кГц.
• Отношение сигнал/шум АЦП/ЦАП: 80 дБ/80 дБ.
• Аттенюатор выходного сигнала: 78 дБ. 
• Ток потребления: 47 мА.
• Рабочая температура: минус 60 ÷ 125 0С.
• Наличие микрофонного усилителя.
• Выходной драйвер для нагрузки: 63 Ом.
• Встроенные функции ЦОС.

Микросхемы интегральные аудио  
и речевых кодеков 5417МК015,  
5417МК025, 5417МК035, 5417МК045

dc@oniip.ru



АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

МИКРОСХЕМА ИНТЕГРАЛЬНАЯ ПОВЫШАЮЩЕГО 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

5334НС014 (СЕРИЯ)



644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

      Тел. (3812) 51-49-00

            e-mail: info@oniip.ru, web: www.oniip.ru

Микросхема цифрового повышающего преобразова
теля частоты предназначена для использования в 
составе возбудителей радиопередающей аппаратуры. 
Преобразователь представляет собой микросхему, 
совмещающую в себе цифровой синтезатор часто
ты DDS, позволяющий легко и без дополнительных 
аппаратных средств задавать частоту несущей с 
высокой точностью, квадратурный модулятор и си
стему фильтровинтерполяторов, что позволяет суще
ственно упростить схемотехнику радиопередатчика 
и сократить количество компонентов при большей 
гибкости системы и возможности настройки в широ
ких пределах с помощью простой реконфигурации, 
без вмешательства в аппаратную часть передатчика.

Ближайшие зарубежные аналоги:  
AD9957, AD9779, AD 9857.

Технология изготовления – 180 нм.

Состав микросхемы:
• ∙16 разрядный цифроаналоговый преобразова

тель (ЦАП);
• ∙Источник опорного напряжения (ИОН);
• ∙Блок цифровой обработки сигнала (блок ЦОС);
• ∙Блок формирования тактовых сигналов;
• ∙Блок интерфейса данных;
• ∙Блок удержания сброса

Технические характеристики:
• ∙Напряжение питания: 1.8 В и 3.3 В;
• ∙Частота дискретизации: 500 МГц;
• ∙Мощность потребления: не более 2 Вт;
• ∙Температура среды рабочая: от минус 45 до +85 °С;
• ∙Разрядность ЦАП: 16 бит;
• ∙Дифференциальная нелинейность ЦАП: ±2 МЗР;
• ∙Интегральная нелинейность ЦАП: ±3,5 МЗР;
• ∙Разрядность входного сигнала: 18 бит;
• ∙Коэффициент интерполяции: 8‒252;
• ∙Фазовый шум при отстройке ±10 %:  

не более 157 дБ.

Микросхема интегральная  
повышающего преобразователя 
частоты 5334НС014

dc@oniip.ru



АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

СВЕРХБОЛЬШАЯ ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАДИАЦИОННО-
СТОЙКАЯ МИКРОСХЕМА КОММУТАТОРА ЦИФРОВЫХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ 
5564КХ016 

 (РАЗРАБОТКА)



644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

      Тел. (3812) 51-49-00

            e-mail: info@oniip.ru, web: www.oniip.ru

СБИС предназначена для построения на своей ос
нове бортовой аппаратуры космических аппаратов 
класса ИБИС.

Ближайшие зарубежные аналоги: VSC3340XJJ01, 
SN65LVCP408.

Технология изготовления – 130 нм.

Состав СБИС:
• ∙блок коммутации каналов с неблокирующим 

типом коммутации (каждый передающий канал 
может быть подключен к любому принимаю
щему каналу;

• ∙32*однонаправленных принимающих канала с 
эквалайзером;

• ∙32*однонаправленных передающих канала с 
блоком предыскажений;

• ∙блок интерфейса управления I2C;
• ∙блок интерфейса управления SPI;
• ∙блок сканирующего интерфейса JTAG;
• ∙контроллер коммутации портов блоков I2C, SPI, 

JTAG на общие выводу микросхемы;
• ∙блок регистров управления коммутатора.

Технические характеристики:
• Напряжение питания ядра: 1,2 В.
• Напряжение питания аналоговой части и портов 

ввода/вывода: 3,3 В.
• Количество портов: не менее 32.
• Символьная скорость передачи по каждому порту: 

не менее 5,0 Гбит/с.
• Интерфейс управления I2C с поддержкой двух 

скоростных режимов работы:
• Режим низкой скорости: до 100 кбит/с;
• Режим высокой скорости: до 400 кбит/с.
• Диапазон рабочих температур от минус 60 °С до 

плюс 150 °С;
• Радиационностойкая к специальным факторам 

7.И, 7.К.

Сверхбольшая интегральная  
радиационно-стойкая микросхема 
коммутатора цифровых  
дифференциальных сигналов 5564КХ016

dc@oniip.ru



АО «ОМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНТЕГРАЛЬНАЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКАЯ МИКРОСХЕМА 
ОСЛАБИТЕЛЯ ДЖИТТЕРА 5120АХ015 

 (РАЗРАБОТКА)



644009, г. Омск, ул. Масленникова, 231

      Тел. (3812) 51-49-00

            e-mail: info@oniip.ru, web: www.oniip.ru

Микросхема предназначена для создания аппаратуры 
сетей сотовой связи (GSM, LTE, WCDMA), для обеспече
ния опорных сигналов тактирования высокочастотных 
преобразователей данных с выходным интерфейсом 
типа JESD204B, для работы в системах с АФАР.

Ближайшие зарубежные аналоги: HMC7044.

Технология изготовления – 130 нм.

Состав микросхемы: 
• блок встроенных генераторов, управляемых на

пряжением (ГУН), обеспечивающий непрерывный 
диапазон рабочих частот (диапазоны работы 
отдельных ГУН с гарантированным перекрытием);

• блок ФАПЧ 1: коэффициент деления опорной ча
стоты и частоты ГУН до 65535, возможность до
полнительного деления опорной частоты до 255;

• блок ФАПЧ 2: коэффициент деления опорной 
частоты и частоты ГУН до 4095. Возможность 
дробного деления частоты;

• блок формирования сигнала управления внеш
него ГУН;

• 5 блоков приема опорной частоты и частоты 
внешнего ГУН;

• 14 блоков формирования опорной частоты с воз
можностью независимого деления частоты до 
4094 и управления задержкой в каждом канале;

• 14 блоков вывода опорной частоты, поддержива
ющих стандарты: LVDS, LVTTL, LVPECL, CML, CMOS;

• блок синхронизации работы нескольких микросхем;
• блок последовательного интерфейса SPI, для 

управления режимами работы микросхемы;
• блок регулировки и управления питанием.

Технические характеристики:
• ∙напряжение питания: 3,3 В ± 5 %. 
• ∙коэффициент деления опорной частоты и частоты 

ГУН (ФАПЧ 1): до 65535 с возможностью дополни
тельного деления опорной частоты до 255. 

• ∙коэффициент деления опорной частоты и частоты 
ГУН (ФАПЧ 2): до 4095 с возможностью дробного 
деления частоты. 

• ∙количество блоков приема опорной частоты и 
частоты внешнего ГУН: 5. 

• ∙количество блоков формирования опорной ча
стоты с возможностью независимого деления 
частоты до 4094 и управления задержкой в ка
ждом канале: 14. 

• ∙количество блоков вывода опорной частоты, 
поддерживающих стандарты LVDS, LVTTL, LVPECL, 
CML, CMOS: 14. 

• ∙интерфейс для управления режимами работы 
микросхемы: SPI. 

• ∙диапазон рабочих температур от минус 60 °С до 
плюс 125 °С. 

Интегральная радиационно-стойкая 
микросхема 
ослабителя джиттера 5120АХ015

dc@oniip.ru


